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РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация 61с., 32 рис., 2 табл., 54 источника, 1 прил.

ТИТАНАТ БАРИЯ, ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД, МИКРОСТРУКТУРА, 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ, КОМПОЗИЦИОННЫЙ

МУЛЬТИФЕРРОИК.

Объект исследования -  керамика двух составов: В а0.95 L a 0.05Tii± 503 и 

Ва0.075 La0.025Tii±  SO3 с соотношением Ba/Ti = 0,996; 1,001; 1,005; композиционные 

материалы системы (1—х) P Z T —xN iFeу. 9 C 00.02O 4-S с суммарным содержанием 

феррита 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 весовых долей.

Предмет исследования -  установление взаимосвязи между составом, структурой и 

свойствами исследуемых объектов.

Цель исследования -  исследование структуры и свойств керамики на основе ВаТЮ з 

легированной лантаном, при различной стехиометрии порошков титаната бария; 

изучение магнитоэлектрического эффекта в композитах P Z T  850 и феррита никеля с 

добавками кобальта N iFei^ Coom O^ .

Методы исследования: экспериментальный, сравнительно- сопоставительный. 

Элементы новизны: доказано, что стехиометрия исходных порошков значительно 

влияет на электрофизические свойства и фазовые переходы титаната бария, 

легированного лантаном.

Теоретическая и практическая значимость: результаты работы могут являться 

научным базисом при разработке зернограничной керамики с повышенными 

характеристиками, а также получении композиционных мультиферроиков с 

гигантскими значениями магнитоэлектрического эффекта.
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Введение

Вещества, обладающие спонтанной поляризацией, направление которой 

может быть изменено с помощью внешнего электрического поля называют 

сегнетоэлектриками. Данный подкласс пироэлектриков характеризуется большими 

значениями диэлектрической проницаемости ( е ), пьезо- и пиро коэффициентов, 

наличием петли диэлектрического гистерезиса. При переходе через точку Кюри (Тс) 

наблюдается существенное изменения целого ряда свойств сегнетоэлектрических 

материалов, например, происходит искажение структуры кристаллической решётки, 

изменяется удельная теплоёмкость и т.п. Интерес к сегнетоэлектрическим 

материалам обусловлен их возрастающим практическим применением в области 

электроники и электротехники. Применяются такие соединения как 

самостоятельные материалы, так и в составе композиционных структур (например, 

композиционные мультиферроики). Следовательно, изучение физических проблем в 

области сегнетоэлектричества является актуальной темой исследования.

Титанат бария (ВаТЮ з) является одним из наиболее изученных и 

практически важных сегнетоэлектриков, который получают преимущественно по 

керамической технологии. Свойства сегнетоэлектрических материалов можно 

модифицировать, легируя их различными примесями. При легировании, ионы бария 

могут быть замещены на одно, два и трёхвалентные катионы; ионы титана -  на два, 

три, четыре или пятивалентные элементы. Не смотря на достаточно большой объем 

работ в этой области, многие аспекты явлений, происходящих в таких материалах, 

остаются не ясными. В частности не было проведено последовательного 

исследования по влиянию стехиометрии на свойства керамики, легированной 

лантаном.

Целью данной работой является:

- исследование структуры и свойств керамики на основе ВаТЮ з легированной 

лантаном, при различной стехиометрии порошков титаната бария;
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- изучение магнитоэлектрического эффекта в композитах P Z T  850 и феррита 

никеля с добавками кобальта N iFe^ Coo^ O ^ .
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